
КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г
Транзисторы крем­

ниевые мезапланарные 
структуры п-р-п состав­
ные усилительные. Пред­
назначены для примене­
ния в усилителях низкой 
частоты, переключаю­
щих устройствах. Корпус 
пластмассовый с жестки­
ми выводами.

Масса транзистора 
не более 2 г.

Изготовитель —  ак­
ционерное общество 
«Элиз», г. Фрязино.

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 1/^ = 3 В, /к = 3 А, не менее:

Гк = +25...+85 “С ...........................................
Тк = -4 0  °С.....................................................

Модуль коэффициента передачи тока на высо­
кой частоте при = 3 В, /к = 3 А, 10 МГц,
не менее.................................................................
Граничное напряжение при /к = 100 мА, 
не менее:

КТ829А ............................................................
КТ829Б.............................................................
КТ829В.............................................................
КТ828Г .............................................................

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 3,5 А, /в = 14 мА, не более..................
Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 3,5 А, /Б = 14 мА, не более.................
Обратный ток коллектор— эмиттер 
при ^4э к = 64э к, макс» ^ бэ ^  1 кОм, не более:

Гк = +25 и — 40 °С.........................................
Гк = +85 °С.....................................................

Обратный ток эмиттера при (Увэ = 5 В,
не более.................................................................
Емкость коллекторного перехода 
при (УКБ = икь< МАКС, не более...............................
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?ю ^ 1 кОм, постоянное напряжение кол­
лектор-база:

КТ829А ............................................................
КТ829Б..................................................... .......
КТ829В.............................................................
КТ829Г............................................................

Постоянное напряжение база— эмиттер.......... .
Постоянный ток коллектора..............................
Импульсный ток коллектора при ?и < 500 мкс,
0 > 10 ............................................................................................ ..........

Постоянный ток базы..........................................
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора1 при Гк = — 40...+25 °С................................
Тепловое сопротивление, переход— корпус......
Температура р-л перехода..................................
Температура окружающей среды..................... .

100 В 
80 В 
60 В 
45 В 
5 В 
8 А

12 А 
0,2 А

60 Вт
2,08 °С/Вт 
+150 *С 
-40 ... Гк = 
= +85 °С

1 При 7̂  = +2Б...+85 *С рассчитывается по формуле

Рк, макс “  (150 —  Гк)/2,08, Вт.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм 
от корпуса, при этом температура корпуса не должна превы­
шать +85 *С.

Зона возможных поло­
жений зависимости ста­
тического коэффициен­
та передачи тока от то­

ка коллектора

Зона возможных поло­
жений зависимости об­
ратного тока коллекто­

ра от температуры

Зона возможных поло­
жении зависимостей на­

пряжений насыщения 
коллектор— эмиттер и 

база— эмиттер от коэф­
фициента насыщения
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КТ829(А-Г)
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Электрическая схема тран­
зистора
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Области максимальных режимов
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